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摘要(译)

本发明涉及适用于有机发光器件的客体 - 主体发光系统。在一个方面，
主体材料包括具有咔唑核的化合物，所述咔唑核具有与氮键合的给电子
物质，以及与一个或多个碳原子键合的芳族胺基或咔唑基。另一方面，
主体材料包括具有与一个或多个咔唑部分键合的单原子或单环核的化合
物，其本身可以被给电子基团取代。所公开的主体材料具有大的带隙电
位和高能三重态激发态，以允许相关客体材料的短波长磷光发射。
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